TITULACIO Fisica
ASSIGNATURA Dispositius Electronics

Crédits totals 6 totals (3 teoria / 1.5 problemes /
1.5 practiques)

Departament responsable Enginyeria Electronica
Semestre vuite
OBJECTIUS

Estudiar les caracteristiques fisiques i les aplicacions dels dispositius
electronics com a elements de circuit. Entendre els mecanismes fisics
que en determinen el funcionament.

CONTINGUTS

Introduccidé a la Fisica dels Semiconductors
El diode d’'unié PN

El transistor bipolar

La capacitat MOS i el transistor MOSFET
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CRITERIS | FORMES D'AVALUACIO

Les practiques —obligatories i que cal aprovar— tindran un pes sobre
la nota final d’'un 25%. El 75% restant correspondra a un examen
escrit, el qual constara d’'una part de preguntes curtes de teoria
(25%) i d’'una part de problemes (75%o).

A mig curs —després dels moduls Introducci6 a la Fisica dels
Semiconductors i El diode d’unié6 PN— es realitzara un examen parcial
que proporcionara un maxim de 1,5 punts que es podran sumar a la
nota final.



Només es fara mitja amb les practiques i es tindra en compte la nota
de 'examen parcial quan la nota de I'’examen final superi el 4.

Curs 2007-2008

Professors teoria: Xavier Cartoixa i Riccardo Rurali
Despatxos: QC/3007 i QC/3011
Hores tutories: a determinar

Professor problemes: Enrique Miranda
Despatx: QC/3007
Hores tutories: a determinar

Professor practiques: Jordi Sacristan
Despatx: Centro Nacional de Microelectronica
Hores tutories: a determinar



